
















































































专利名称(译) 含硼化合物，发光层为有机发光二极管和有机发光二极管器件
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摘要(译)

本公开涉及包含式（I）的结构的含硼化合物，以及该化合物作为掺杂剂
在有机发光二极管的发光层中的用途。本公开还涉及有机发光二极管的
发光层和有机发光二极管装置。
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